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Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej bylo zbadanie zagadnienia zastosowania
pétprzewodnikéw chalkogenkowych, precyzyjnie siarczku indowo-kadmowego (CdinaSs w roli
materiatu aktywnego w urzadzeniach neuromorficznych. W tym celu, w pierwszej kolejnosci
przeprowadzono ekstensywne badania elektryczne oraz optoelektroniczne wybranego
chalkogenku. Gtéwnym ich celem byta analiza struktury energetycznej obecnych w materiale
rodzimych defektéw, zbadanie zaleznosci od stechiometrii i przetwarzania po osadzaniu zwigzku, a
takie wyjasnienie kwestii zwigzanych z obecnymi rodzimymi defektami metastabilnymi. Na
podstawie przeprowadzonych eksperymentéw zdotano wydedukowaé kontrolowane defektami
mechanizmy rzadzace procesami optoelektronicznymi i tym samym sformutowa¢ model opisujacy
wtasciwosci materiatu. W kolejnym kroku, w oparciu o uzyskany model, przeprowadzono syntezg
oraz badania materiatowe cienkich warstw CdIn.Ss o pozadanych parametrach, a nastgpnie na ich
bazie skonstruowano szereg urzadzen neuromorficznych. Ostatni etap prac obejmowal,
charakteryzacje wykonanych urzadzert oraz przeprowadzenie eksperymentéw badajacych ich
wiasciwosci synaptyczne. Urzadzenia uzyskane w niniejszej pracy wykazaty obiecujaca wydajnosc,
pokazujac mozliwoéé wykorzystania defektow metastabilnych jako Zrédta wtasciwosci
neuromorficznych, co z kolei wskazuje na potencjalne zastosowanie chalkogenkéw w obliczeniach
neuromorficznych w erze post-Moore'a.
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